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shira
スタンプ

shira
タイプライター
米津宏雄 光通信素子工学－発光・受光素子－ 工学図書

shira
タイプライター
本文中で指摘されているように，
電子が勾配を登るような絵を描いたらだめで，
以下のように書くべし．




